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Vyndlez se tyké zapojeni napdjeciho obvodu pro mikrovinné tranzistory pouZivané v
mikrovlnnych obvodech; nap#iklad zesilovaiich a oscilétorech.

- Mikrovlnné tranzistory, zejména typu MESFE, Jsou velmi néchylné nas GZinky statické
elekti*iny a na dodrieni pracovnihc bodu. ProtoZe se Jodné o néklndhéjii sbvodové prvky,
Je nezbytné jejich ochrana pred d&inky statické elektFiny 1 po osazeni do obvodu. Rovn&:
Je nezbytné potladeni neiddoucich vliivd ze strany napéjeni, kteréd by vedly ke zniZeni
tranzistoru. Vzhledem k velkému rozptylu elektrickych parametrd téchto tranzistord Jo k.
zaji8ténl optimélniho pracovniho bodu zapotifebi rudni nastavovdni, které moze také vést
ke zniZeni mikrovlnného tranzistoru. Dosavadni zpleoby zajidténi ochrany mikrovinného
tranzistoru ped zniZenim jsou obvodové a vyrobnd nérodné. Uz{vé se nap¥iklad aktivnich
napédjecich obvodd s daldimi tranzistory; zapojeni se dvdma napéjecimi zdroji, kompliko-
vané rulni nastaveni pracovniho bodu.

Uvedené nevyhody odstrafuje zapojeni napdjeciho obvodu pro mikrovlnné tranzistory
s monolitickym etabilizétorem, ktery Je piipojen svym vetupem k napsjeci svorce a svym
pracovnim vystupem pres oddélovaci impedanci k vystupni elektrodd mikrovlinného tranzie=-
toru; JehoZ vetupni elektroda je galvenicky plipojena na zem pies prvni impedanci a jehoz
spoleZnd elektroda je spojena se zemi pFes druhou impedanci podle vynélezu, jeho% podsta-
ta spolivd v tom, %e referenini vystup monolitickédho stabilizétoru Je pFipojen ke epoled-
né elektrodd mikrovinného tranzistoru; pritem: druhé impedance cbsahuje nastavitelny od-
pornik.

Vy331 UZinek lze spat¥ovat v tom; Ze Fedeni autostabilizace pracovniho bodu napéjené-
ho mikrovlnného tranzistoru a soulasnd Jeho ochrana protst nnplfovtnu pfetiZeni spo&ivaji-
cl v pouziti &ipu monolitického stabilizdtoru zarufuje; %e na elektrodéach napdjeného mi-
“krovlnného tranzistoru nevznikne nikdy vy881i elektricky potencidl,; neZ je vystupni naps-
ti stabilizdtoru, Vyhodou celého zapojeni je i to, Ze pracovni bod napédjeného mikrovlinné-
ho tranzistoru lze nastavit pouze jednim nastavovacim prvkem - nastavitelnym odpornikem,
obsaZenym ve druhé impedanci. Uvedoenym zapojenim lze zéroven vykompenzovat $iroké rozpty-
ly stejnosmdrnych parametrd mikrovlnnych trinziotoro. Daldi vyhodnou vlastnosti Jo sniZe-
ni teplotniho driftu, ktery p#i pouZiti monolitického stabilizatoru se bohybuje okolo
-1,1 avV/K, zatimco u zapojeni napédjeni vyuiivajifciho plevéind jeden tranzistor se dosahu-
Je hodnota teplotniho souZinitele +2,5 mV/K, '

Na vykresu je na obr. 1 zndzorndno zapojeni napédjeciho obvodu pro mikrovlnné tran-
Zistory podle vyndlezu a na obr. 2 Je konkrétni provedeni zapojeni napédjeciho obvodu pro
mikrovlnny tranzietor v zesilova&i popeané déle,

Zapojeni napdjeciho obvodu pro mikrovlnny tranzistor v zesilova3i obsahuje monoli-
ticky stabilizétor S, pFipojeny svym vetupem I k napadjeci svorce Ui svym pracomim vyetu~
‘pem 0 ke druhému vyvedu ochranného odporniku R2 a svym refereninim vystupem R ke spoled-
né elektrodd 3 napéjendho mikrovlnného tranzistoru I, p*ipojend ddle pies nastavitelny od-
pornik R1, paralelnd ee tietim kondenzétorem C3 k zemi, pridem: prvni vyvej ochranného od-
porniku R2 je pFipojen jednak pies druhou tlungvku'gg k vystupni elektrods 2 napéjensho
mikrovlinného tranzistoru J a jednak pees druhy kondenzator C2 k zemi, priZem: vystupni
elektroda 2 napéjeného mikrovlnného tranzistoru I je p*ipojena pres Stvrty kondenzétor
C4 k vystupni svorce 5 zesilovade a vatupni elektroda 1 napdjeného mikrovlnnsho tranzisto-
ru T je pfipojena pkes prvni kondonzétor'gl ke vstupni svorce 4 zesilovale a pres prvni
tlumivku L1 k zemi,

Monoliticky stabilizdtor S zaji1s8tuje pracovni bod mikrovlnného tranzistoru J v zapo-
Jeni zesilovaZe. Vystupni atabilizované steJnosmdrné nap&ti z monolitického stabilizdtoryu
S mezi jeho pracovnim vystupem 0 a referen&nim vystupen R Jje privdddno na mikrovlnny tran-
Zistor T pfes odd&lovaci impendanci Z,; kteréd je realizovéna ochrannym odpornikem R2, dru-
hym kondenzdtorem C2 a druhou tlumivkou L2. Ochranny odpornik R2 slouZi ke snifeni naps-
Jeciho napdti a k jeho filtraci. Druhé tlumivka L2 pFedstavuje pracovni z4tss:, Oruhy kon-
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denzétor C2 slouti jako blokovaci. Oruhé impedance Zg je tvofena paralelni kombinaci na~
stavitelnéhe odporniku Rl a t¥etiho kondenzétoru ggf'Naotavitelny odpornik Rl slouzi pro
nastaveni pracowniho bodu mikrovinného tranzistoru T. Jeho zmdnou 1ze nastavit jak cel-
kovy proud mikrovlianym tranzistorem T, tak i pracovni nap¥ti mezi jeho vetupni elektro~
dou 1 s vystupni elektrodou 2. TFeti kondenzétor C3 slou2i jako blokovaci. Prvni impedan-
ce Z, jJe tvofena prwni tlumivkou L1l a prvnim kondenzétorem Cl. Prvni tlumivka L1 zajis-
tuje stejnosmdrné uzemndni vetupni elektrody 1 mikrovlnného tranzistoru T, a tim i ochra-
nu této svorky prfed Gdinky statického néboje.

Uvedené konkrétni provedeni je vhodné pro malo e stfedovykonové aplikace.

PREOMET VYNALEZU

Zapojeni napéjeciho obvodu pro mikrovlnné tranzistory s monolitickym stabilizétorem,
ktery je piipojen svym vstupem k napéjeci svorce a svym pracovnim vystupem pfes oddélova-
ci impedanci k vystupni elektrodd mikrovlnného tranzistoru, jehoZ vstupni elektroda je
galvanicky piFipojena na zem pies prvni'i-pedanci, a jehoZ spolelnd elektroda je spojena
se zemi pfes druhou impedanci, vyznadujici se- tim, 2e referenini vystup (R) monolitické=
ho stabilizdtoru (S) je p*ipojen ke spolelné elektrodsd (3) mikrovlnného tranzietoru (7)),
pridem: druhéd impodance (Zs) obsahuje nastavitelny odpornik (R1l).

1 vykres
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